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Silicon Diode BYW30/50

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL -

GLEICHRICHTERDIODEN

mit niedriger DurchlaBspannung
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BYW 30v...

bei 8 s 114%
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béim Umschaltem won I,I

Hichstzulissiger DurchlaBstrom-Mitte lwert
bei rechteckfrmigem Stromverlauf, vr
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ABMESSUNGEN in mm

JEDEC DO-4
mit Gewinde-
stutzen M 5

Die Katode ist mit dem
GehBuse verbunden.

Die Gleichrichterdioden
werden mit Zahnscheibe
und Mutter geliefert.

Fiir isolierten Einbau
stehen Zubehlrteile
56 262 A zur Verflgung.
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BYW 30...

1
SPANNUNGSGRENZVERTE ) BYW_30/50
Hichstzulissige
periodische Spitzensperrspannung: Ul RN™ 50
Hichstzullissige Gleichsperrspannung: “I = B0
STROMGRENZWERTE

Hichstzullissiger Durchlafistrom-
Mittelwert, tlT = max. 20 ms,

bei rechteckigem Stromverlauf, ?t = 0,5

5 o
und iﬁ = ll4nC: ]F AV
und Iﬂ = 125 °Cy :Ir AV
bei sinusfirmigem Stromverlauf
£ o
und aﬁ = 1zuncr 1F AV
and 'G = 125°Cy :I'I AV
HichstzulBssiger
Effektivwert des Durchlalistromes: Ill RMS
Hichstzulissiger
periodischer Spitzenstroms IF B M
Stolstrom-Grengwert bei & = lﬁﬂﬂc,
50 Hz - Sinus-Halbwelle: IP g M
Grenzlast-Integral, t = 10 ms: flzdt
THERMISCHE und MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Hichstzulissige Sperrschichttemperatur; iJ
Lagerungstemperaturbereich; ‘5

Wirmewiderstand
gwischen Sperrschicht und Gewindestutzen: R
gwischen Gewipdestutzen und Kihlkirper,

ohne Wirmeleitpaste: lth 6/K
mit Wirmeleitpaste: lth 6/K
Impul s=Wirmewiderstand, tp = 1 msg zth G
Drehmoment-Bereich bei Befestigung: Hn
Max. Bohrungs=-Durchmesser im Kihlblech: i

Ty aus Grinden thermischer Stabilitlt bei nih U S B2 KW

Datasheet

/150 /200

150 200 vV

160 200 ¥

14 A
10
12 A
10 A
20 A
200 A
200 A
200 A%s
150 '
-55...+150 °C
2,2 E/W
0,6 K/ W
0,5 K/W
0,3 K/W

I],‘u-l.? Km
(8...17 kp cm)

5,2 mm
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OEM: Valvo

DMRCHLASS- und SPERR-BIGENSCHAFTEN

Silicon Diode BYW30/50

Datasheet

BYW 30;...

DurchlaBspannung bei IFI = 10 A, }J = 100°C: UF < 0,85
bei I, = 50 A, 8, = 25°¢Cs Uy ¢ 1,3
) o
Sperrstrom bei I.In max und iJ = 100 C: 1 < 1,3
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten von I_ = 1 A auf U a 30 v
mit -uriu = 50 Afps bei 8; = zu“E; t,. < as
beim Umschalten voen I, = 2 A auf l.Il i a0 v
mit -dl /dt = 20 Afus bei 4 = 25%Cy t, ¢ 50
Sperrverzugsladung 3
beim Umschalten vom I_ = 2 A auf U, = 30 V
mit -dl /dt = 20 A/us bei &, = 25°C: ¢ < 15
Einschal t-Scheitel spannung
beim Einschalten auf I_ = 10 A
mit dlg/dt = 10 A/us: Upy = 1,0
4
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